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Przedmiotem patentu jest wielopunktowy polprzewod-
nikowy oéwietlacz elektroluminescencyjny spelniajacy
funkcje Zrédia promieniowania w czytnikach tasm per-
forowanych.

Znane dotychczas potprzewodnikowe oswietlacze elek-
troluminescencyjne skladaty si¢ z indywidualnych diod
elektroluminescencyjnych, wumieszczonych w otworach
obudowy, w taki sposéb, aby pojedyncza dioda elektro-
luminescencyjna, odpowiedni otwér w tasmie perforo-
wanej i odpowiedni fotodetektor znajdowaty si¢ w jed-
nej linii. Rozwiazanie takie wymaga stosowania bardzo
malych diod, ktérych wykonanie nasuwa szereg trudno-
§ci technologicznych i konstrukcyjnych, zwigzanych
m.in. z odprowadzaniem ciepta, wytworzonego w dio-
dzie.

Innym rozwiazaniem sa konstrukcje diody, w ktorej
zrédlo $wiatla jest uksztaltowane w formie waskiego
paska i o$wietla taéme perforowana na calej jej szero-
kosci. W oswietlaczach tych jednak, czg§¢ promieniowa-
nia jest niewykorzystana i obnizona jest w zwiazku z
tym moc promieniowania przechodzacego przez poje-
dyniczy otwér tasmy.

Celem wynalazku bylo opracowanie takiego o$wie-
tlacza, w ktérym wyeliminowane bylyby wady opisa-
nych powyzej przyrzadéw, a w szczegélnoéci unikniecie
trudnodci technologicznych i komstrukcyjnych, zwiaza-
nych z wykonaniem bardzo matych pojedyficzych diod
oraz lepsze wykorzystnie calkowitej mocy promieniowa-
nia o$wietlacza.

Cel ten zostal osiagniety w konstrukcji, ktérej istota
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2
polega na wykonaniu punktowych Zrédet promieniowa-
nia, nie stanowiacych jednak oddzielnych diod elektro-
luminescencyjnych.

Istota wynalazku polega na tym, ze poélprzewodniko-
we plytki z wytworzonymi w nich zlaczami p-n s3 osa-
dzone i przylutowane w gniezdzie wykonanym w plyt-
kach n;lf;tal-owych przy czym poétprzewodnikowe plytki
oraz plytki metalowe osadzone sa trwale i wspolosiowo
w wyprofilowanych otworach w podstawie. W otworach
tych, po stronie przeciwnej do pétprzewodnikowych pty-
tek, osadzone sa soczewki. Soczewki od podstawy oraz
poélprzewodnikowych i metalowych plytek oddzielone sa
substancja zmniejszajaca odbicia promieni. Calo$é za-
warta jest w obudowie sktadajacej si¢ z podstawy oraz
oston. Jedna z oston. ma wykonany przepust przez kto-
1y przechodza przewody — jeden przylutowany do pod-
stawy a drugi do przewodu laczacego wszystkie plytki
pélprzewodnikowe.

Przyklad wykonania oéwietlacza wedlug wynalazku
zostal pokazany na tysunkach, na ktorych fig. 1 —
przedstawia o$wietlacz w przekroju poziomym, fig. 2 —
ten sam o$wietlacz w przekroju pionowym wzdtuz linii
A—A, a fig. 3 przedstawia szczeg6l S oéwietlacza, z
uwidocznionymi punktowymi zrédlami promieniowania.

Pétprzewodnikowy oéwietlacz elektroluminescencyjny
wedlug wynalazku skiada si¢ z polprzewodnikowych
plytek 1, w ktérych zostalo wykonane zlacze p-n, a na
powierzchni wytworzony niskoomowy kontakt elek-
tryczny. Plytki poétprzewodnikowe 1 sa osadzone w
gniazdach i przylutowane do plytek metalowych 2, kt6-
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re s3 z kolei wlutowane w odpowiednie zaglebienie pod-
stawy 3 tak, aby osie metalowych plytek 2 podstawy 3
pokrywaly si¢ ze soba.

Na drugiej stronie podstawy 3 znajduje si¢ wglebie-
nie, w ktérym jest przyklejona soczewka 4. Przestrzei
miedzy powierzchnia plytki polprzewodnikowej 1 i so-
czewka 4 wypelniona jest substancja 5 o wspdtozynni-
ku zatamania dobranym tak, aby zmniejszy¢ straty pro-
mieniowania na odbicie. Do podstawy 3 o$wietlacza sa
przymocowane oslony 6 i 7. W oslonie 6 znajduje sig¢
przepust 8 z dwoma przewodami 9 i 10, z ktorych je-
den jest przylutowany do podstawy 3, a drugi jest przy-
lutowany do przewodu 11, Yaczacego wszystkie diody.

Dzialanie os$wietlacza wedlug wynalazku polega na
tym, ze po przylozeniu napigcia elektrycznego do prze-
wodow 9 i 10 przez wszystkie plytki polprzewodniko-
we 1 przeplywa prad elektryczny, w wyniku czego w
obszarach zlacza p-n generowane jest promieniowanie
rekombinacyjne. Promieniowanie to przenika przez ob-
szar n plytek potprzewodnikowych 1, przechodzi na-
stepnie przez otwory w metalowych plytkach 2 i w pod-
stawie 3, wypelnionych substancja o wspolczynniku za-
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tamania dobranym tak aby zmmiejszy¢ straty na odbi-
cie 5, wchodzi do soczewki 4 i wydostaje si¢ na zew-
natrz.

Zastrzezenie patentowe

Wielopunktowy polprzewodnikowy o$wietlacz elektro-
luminescencyjny do odczytu tasm perforowanych, zna-
mienny tym, Zze péiprzewodnikowe piytki (1) z wytwo-
rzonymi w nich zlaczami p-n sa osadzone i przylutowa-
ne w gniezdzie wykonanym w plytkach metalowych (2)
przy czym polprzewodnikowe plytki (1) oraz ptytki me-
talowe (2) sa osadzone trwale i wspotosiowo w wypro-
filowanych otworach w podstawie (3), w ktorych to
otworach, po stronie przeciwnej do polprzewodnikowych
plytek (1), osadzone sa soczewki (4) i oddzielone od
plytek polprzewodnikowych (1) i metalowych (2) sub-
stancja (5) zmniejszajaca odbicia promieni, a calo$¢ za-
warta jest w obudowie sktadajacej si¢ z podstawy (3)
oraz oston (6 i 7) z ktérych jedna ma przepust (8) przez
ktory przechodza przewody (9 i 10) — jeden przyluto-
wany do podstawy (3) a drugi do przewodu (11) lacza-
cego wszystkie ptytki potprzewodnikowe (1).
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